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на автореферат диссертации Минтаирова Михаила Александровича «Анализ связей 

вольт-амперных характеристик и фотовольтаических параметров многопереходных 

солнечных элементов», представленной на соискание учёной степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 1.3 .11 - физика полупроводников 

Многопереходные солнечные элементы, созданные на основе эпитаксиальных 

слоёв полупроводниковых соединений А3В5
, на сегодняшний день обладают 

максимальным КПД по сравнению со всеми остальными видами подобных 

фотоприёмных приборов. В этой связи работа М.А. Минтаирова, посвящённая 

исследованию монолитных трёхпереходных солнечных элементов GainP/GaAs/Ge и 

их составных частей, представляется чрезвычайно актуальной. 

В работе получен ряд интересных результатов, из числа которых можно 

выделить следующие: 

- теоретически и экспериментально исследовано влияние паразитной

электролюминесценции одной части солнечного элемента на фототок другого; 

- изучен эффект поглощения части падающего излучения соединительными

туннельными диодами, сопровождающийся генерацией нежелательной встречной 

фото-ЭДС. 

Насколько можно судить по автореферату, диссертация удовлетворяет 

требованиям Положения о присуждении учёных степеней Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе, а её автор, Минтаиров Михаил Александрович, заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3 .11 - физика полупроводников. 
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